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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Вплив індукованих лазерним випромінюванням ударних хвиль на стан дефектів у вузькощілинних твердих
розчинах Hg1-xCdxTe та Pb1-xSnxTe

2. Influence of laser irradiation induced shock waves on defects state in narrow-gap Hg1-xCdxTe and Pb1-xSnxTe
alloys

Реферат:
1. Встановлено основні процеси, що відбуваються при проходженні ударної хвилі через реальні кристали
HgCdTe та PbSnTe. Показано наявність двох конкуруючих механізмів впливу ударної хвилі на точкові
дефекти. Виявлено перебудову границі розділу анодний оксид - HgCdTe, та показано покращання термічної
стабільності таких структур під дією ударної обробки. Все це є базою для створення матеріалів з
покращеними параметрами для інфрачервоної фотоелектроніки.

2. The main processes in real HgCdTe and PbSnTe real crystals under the shock wave influence are determined.
The presence of two concurrent mechanisms of shock wave affect to point defects is shown. The anodic oxide -
HgCdTe interface rebuilding is developed as well as the improvement of the structures thermal stability under
shock wave treatment. All mentioned above is the basis for development of materials with improved parameters
for infrared optoelectronics.
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